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Motto:

N

,Bez  zabezpecenia elektromagnetickej
kompatibility nemoze byt’ ziadne elektrické a
elektronické zariadenie uvedené na trh
eurépskej unie.”




Vychodiskové podmienky a poziadavky

N

L/

# technologicka narocnost’ podpory v oblasti EMC

# neustaly rozvoj poziadaviek — novelizacia
standardov

# financna narocnost’

Dosledky:

- potreba celospolocenskej podpory

- sustredenie prostriedkov — vyuzitie existujiicej
infrastruktuary




1. Ciel’ ulohy vyskumu a vyvoja:

N

L/

Vybudovanie Hi-Tech centra pre EMC:

@ ako siete spolupracujiucich specializovanych
pracovisk,

& vybavenim potrebnym specifickym zariadenim
- budu zabezpecovat’ specificky odborny EMC
servis, konzultacie a vychovu odbornikov.

& systematickou inovaciou technickych
a programovych prostriedkov za ucelom
udrzania spickovej urovne pracoviska na
urovni EU,




Ciel’ ulohy vyskumu a vyvoja: pokr.

N

& rozsiahlou implementaciou vytvorenej EMC
infrastruktary s ciel'om vsestrannej podpory:

a) vedecko-vyskumnych projektov (APVYV,
VEGA , zahranicné)

b) vzniku inovativnych vyrobkov, postupov
a technologii

c) vychovy odbornikov s trvalym odbornym
backgroundom

d) sluzieb informacneho EMC centra

e) odborného EMC servisu pre potreby statnej
spravy SR




2. Charakteristika centra

N

Struktira High Tech centra

vistupy




3. Moznosti centra v podpore
infrastruktary VaVv 1.

N

1. Modelovanie EM javov a procesov — spickové
pracovisko v SR

»  hybridne metody — rozsiahle modely vodivych
struktur - EMC,

s interakcie emp s konstrukcnymi struktarami -
zdroje a snimace poli,

» specidalne materialové prostredia — dielektrika.




Moznosti centra v podpore infrastruktury Vav 2.

N

2 Podpora vyvoja elektronickych systémov

s  konzultacno poradenska cinnost’
s  overovanie prototypov
s akreditovane skusky
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Moznosti centra v podpore infrastruktury Vav 3.

N

3. Edukacne aktivity
— celozivotné vzdelavanie pracovnikov VaV
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4. Financné

prostriedky

Priebeh €erpania beznych vydavkov v €
g
| 200000
180000
160000
140000
120000 — BBV plan
100000 . .
80000 B BV Cerpanie
60000 N
40000
20008 | | | | |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
a 2011
BYV plan BYV cCerpanie
|. etapa 230 731 € 230 731€
I1. etapa 497 909 € 497 909 €
Obe etapy 728 640 € 728 640 €
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Financné prostriedky pokr.
Priebeh ¢erpania kapitalovych vydavkov v €
500000
450000
400000
350000
300000 B KV plan
250000 o
200000 | [ [ @ KV Cerpanie
150000 1
100000 -
S HH
0 - - ———— - - -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
a 2011
KV plan KYV Cerpanie
|. etapa 458 873 € 458 873 €
Il. etapa 1095399 € 1095399 €
Obe etapy 1554272 € 1554272 €
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Financné prostriedky pokr.
Podiel MRZ

N

L/

] FEI
SR-11 8% FEI 380 tis €
22% .
EVPU 2093 tis €
MRZ-l  325tis €
. B[ o Gt e
9% EVPU «p.| 450 tis €
42% i 1 i
SR-II 1 095 tis €
MRZ 11
129% MRZ1

7%
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5. Personalne obsadenie

N

" FEI STU:

doc. Ing. K.Kovdcé, PhD. — zodpovedny riesitel’
Ing. M. Bittera, PhD. — modelovacie pracovisko
Ing. J. Hallon, PhD. — meracie pracovisko

3 docenti

9 odborni asistenti

4 PhD Studenti
15 diplomantov

EVPU as.:
Ing. P. Lendel, Ing. Marek Hudak, PhD.

4 yyskumni pracovnici
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6. Spinenie ciel'ov

Hlavny ciel’ — vybudovanie HiTech centra na Spickovej europskej

urovni
N

Ciele — podpora (podla zmluvy):
a) vedecko-vyskumnych projektov (APVV, VEGA, zahranicné)

Priamo: 5 projektov APVV a VEGA

Nepriamo: 8 projektov
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Podpora
b) vzniku inovativnych vyrobkov, postupov a technologii
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Podpora
c¢) vychovy odbornikov s trvalym odbornym backgroundom

N

1) Kurz elektromagnetickej kompatibility pre
konstruktérov elektronickych zariadeni

Ponuka kazdorocne
Spolu 10 behov 155 iucastnikov

2) Odborné seminare s tématikou EMC
7 behov 133 ucastnikov




Podpora

d) sluZieb informacéného EMC centra

= e

g et

HIGH TECH Centrum EMC

Hlavna stranka

El Hiavna stranka

B Struktara alohy
Charakteristika tlohy
Dosiahnuty stav
Pristrojové vybavenie
Vystupy

Mapa webu

Verzia pre tlac

Emailovy formular

Hlavna stranka

Podpora infrastruktary vyskumu a vyvoja z
hl'adiska poziadaviek elektromagneticke]j
kompatibility (EMC)

2. etapa : 2006 - 2010
Evidencné Cislo ulohy: 20035P200280202

Zodpovedni riesitelia
doc. Ing. Karol Kovac, PhD. - STU FEI Bratislava
Ing. Marek Hud3k, PhD. - EVPU a.s. Nova Dubnica




Podpora
e) odborného EMC servisu pre potreby Stdtnej spravy

N

L/

SUTN TNK &. 34 Elektromagneticka kompatibilita

Odborny posudzovatelia SNAS pre EMC

SOI — dohl'ad nad trhom




Splnenie ciel'ov pokr.
Porovnanie technickych parametrov

N

L/
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Splinenie ciel'ov

Zdokonalenie vlastnosti technolog. vybavenia

D

Kategoria techn. zar. dolna hr.
Meracie prijimace 9 kHz
Spektralne analyzatory 9 kHz
Meracie antény vf 20 MHz
Antény magn. zlozky
Antény elek. zlozky e
ESD 200 V
Generatory imp. rusenia

Zdroje rusenia napajania

Zdroje merania harmon.

2003

horna hr.
1 GHz
1,8 GHz
1 GHz

15 kV
2,5 kV
2 KVA/1f

pokr.
2011
dolna hr.  horna hr.
20 Hz 26 GHz
100 Hz 26,5 GHz
20 MHz 40 GHz
1 kHz 30 MHz
50 Hz 50 MHz
200 V 30 kV
7 kV
15 kVA/3f
7,5 KVA/3f
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Spinenie ciel'ov
Dalsie zlepsenia:

N

L/

& automatizacia riadenia
a vyhodnocovania merani,

pokr.

& zvysenie efektivnosti — skratenie doby

merania.
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Splnenie ciel'ov - rekapitulacia

N

L/
Hlavny ciel’ — vybudovanie HiTech centra na Spickovej europskej urovni

Ciele — podpora (podla zmluvy):
a) vedecko-vyskumnych projektov (APVV, VEGA, zahranic¢né)
5 projektov VaV — priamo a 8 nepriamo
b) vzniku inovativaych vyrobkov, postupov a technologii
viac ako 500 projektov 140 organizdcii VaV
C) vychovy odbornikov s trvalym odbornym backgroundom
Kurzy: 10 behov, 155 ucastnikov
d) sluZieb informaéného EMC centra
www.sp.emc.sk www.emc.sk  konzultdcie
e) odborného EMC servisu pre potreby Stdtnej spravy SR
SUTN SNAS SOI



http://www.sp.emc.sk/
http://www.sp.emc.sk/
http://www.sp.emc.sk/
http://www.sp.emc.sk/
http://www.sp.emc.sk/
http://www.sp.emc.sk/
http://www.sp.emc.sk/
http://www.emc.sk/
http://www.emc.sk/
http://www.emc.sk/
http://www.emc.sk/
http://www.emc.sk/

Vysledky:

N

JI. publikacie vzniknuté v ramci riesenia ulohy
publikacie v karentovanych casopisoch
vedecké monografie zahranicné/domace
vo vedeckych casopisoch zahr. / domacich
v recenzovanych odbornych casopisoch
v recenzovanych zbornikoch zahr. / domacich

I1I. aplikované vysledky
podporené organizacie VaV

V. ostatné
10 behov kurzu EMC
V. pridana hodnota
15 diplomové prace,
3 dizertacné a 1 habilitacna praca,
5 projektov VaV — priamo a 8 nepriamo

1/1
7114
19
25/44

142
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Ukazovatele spolocenskych a ekonomickych

dopadov:

N

L/

Priamo nie su vycislitel’né.

Nepriamo:
zabezpecenie EMC - nutna podmienka uvedenia
elektronickych systéemov do prevadzky

- gnigenie nakladov vyvoja,

- zniZenie dovozu — vysokospecializovanych /' T sluZieb

- skratenie doby vyvoja

- zvysenie konkurencieschopnosti slovenskych produktoy
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Zaver

N

Strategické ciele budovania centra boli
splnené.

Buducnost® Hi-Tech centra: zabezpecit
podporu prevadzky HI-Tech centra aj v
buducom obdobi
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Pod'akovanie

N

Ministerstvu skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR

— sekcii vedy a techniky

Oponentskej rade, oponentom a spravodajcovi.

Vsetkym riesitel'om
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Niektoré podporené organizacie

N
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